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03/01/2016,10h46 #1 ------ Bonjour, je possde un groupe elecrtogne PP2800G aparemment le condensateur est grill. Pourriez vous me dire si un remplacement par un autre condensateur de mme puissance et de mme valeur peut tre envisager et si le sens de montage + et - a de l'importance. MERCI ----- 03/01/2016,10h52 #2 Bonjour jetjo et
bienvenue sur FUTURA Envoy par jetjo si un remplacement par un autre condensateur de mme puissance et de mme valeur Oui,Y a quoi de marqu dessus ? Il faut un condensateur de type permanent et pas dmarrage . si le sens de montage + et - a de l'importance. Aucune 03/01/2016,13h29 #3 Voici ce qui est marque sur le condensateur :CBB61
15UF 450VAC 50:60HZ 03/01/2016,13h38 #4 Aujourd'hui 03/01/2016,13h49 #5 Voici la photo du condensateur. 03/01/2016,14h05 #6 Envoy par jetjo Voici la photo du condensateur. Photo subliminale ? 03/01/2016,14h26 #7 Dsol,je ne sais pas comment envoyer la photo. 03/01/2016,18h02 #8 03/01/2016,18h31 #9 a quel endroit puis je trouver ce
condensateur ? et est ce un condensateur de dmarage ? merci 03/01/2016,19h43 #10 Envoy par jetjo a quel endroit puis je trouver ce condensateur ? rponse en #4 et est ce un condensateur de dmarage ? A priori, oui 03/01/2016,23h03 #11 Que veut dire " rponse en #4 " ?je suis novice sur ce site.Meri. 04/01/2016,03h55 #12 Bonjour, Que veut dire "
rponse en #4 " ? Il te renvoie simplement au message n4 de ce fil o il a donn un lien o tu trouves des adresses de fournisseurs. A++ Pas de problmes ... rien que des solutions. 04/01/2016,08h26 #13 Envoy par DAUDET78 rponse en #4A priori, oui pas sr du tout que ce soit un condo de dmarrage...(aliexpress, c'est du chinois traduit en russe traduit en
polonais, traduit en anglais, traduit en franais avec un niveau technique allant de -10 +10, souvent en ngatif) de toute faon sur un groupe lectrogne, il n'y a pas besoin de condo de dmarrage (c'est le teuf-teuf qu'on dmarre) par contre, un condo permanent (ou de service) est fort utile pour auto-exciter la ggne... pour le trouver, aller voir chez les
installateurs de clim ou autres rparateurs lectromnager. (au pire, on a le droit de mettre 3 condos 5 uF en parallle (par exemple) si on ne trouve pas un 15 uF (mme tension, mme type que 1l'original bien sr)). ( sinon chez les tetons ) Jusqu'ici tout va bien... 07/12/2012,10h55 #1 ------ Bonjour, Nous sommes 3 lves en 2 anne de prpa et nous aimerions
raliser notre TIPE sur le transfert d'lectricit par induction. Concrtement nous voulons fabriquer un systme capable de recharger une souris sans fil, sans contact avec le support. Pour cela nous avons fait des recherches mais deux problmes se posent nous : - Suivant les conseils d'un vendeur nous avons achet 2 bobines de cuivre (de section : 0.636mm
et 0.785mm respectivement de 44m et 35m) afin de raliser le circuit ci-joint. Il nous a conseill de trouver leur valeur de courant max afin d'en dduire celles du transistor. Pour cela nous avons apparemment besoin d'une force magntomotrice d'aprs certaines formules (F = NI, F = force magntomotrice en A.t (ampre-tour), N = nombre de spires, I =
intensit du courant en A (ampre)). Comment calculer celle-ci? - Nous n'avons pas trouv suffisamment d'informations sur les transistors et nous ne comprenons pas bien leurs fonctionnement. Serait-il possible de nous claircir un peu sur ce composant? Merci d'avance pour votre aide. ----- Images attaches 08/12/2012,09h44 #2 Bonjour et bienvenue. D'o
vient ce schma ? Concernant les bobines : Il faut partir de la sortie : de quelle tension-courant-puissance avez-vous besoin ? donc de quel v-i-P avez-vous besoin au primaire ? Concernant le transistor : - Internet regorge de cours sur le transistor ; - La dmarche du TIPE est de te faire chercher les informations par toi-mme ; - Un forum n'est pas 1 pour
faire de cours gnralistes mais pour donner des dtails (techniques). Donc : demande google de t'aider et reviens poser des questions plus spcifiques si besoin, on sera ravis de t'aider. Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache. 14/12/2012,09h37 #3 Nous avons trouv ce schma sur cette vido: Pour les
bobines, on n'a pas tellement d'informations justement, 1 est le problme. On ne voit pas comment valuer ce dont on a besoin. Finalement pour le transistor, on s'est un peu renseign, puis notre prof nous a dit d'en prendre un au hasard, et qu'il ne fallait pas s'en inquiter. 14/12/2012,10h44 #4 Bjr toi,Je m'en doutais un peu que c'tait le "fumeux" (pas
fameux) site en question des Bogdanov en culottes courtes.Site EVITER . A+ Aujourd'hui 14/12/2012,11h50 #5 Pas mieux que F6bes : schma goto poubelle. Le principe est toujours le mme : hacher une tension et l'appliquer aux bornes du primaire d'un transfo. Il y a alors deux mthodes possibles : - fonctionner une frquence choisie, fixe ; - utiliser un
montage raisonnant. La premire est la plus simple, mais la seconde sera bien plus efficace. Va jeter un oeil sur : Le schma est complexe, mais tu peux t'inspirer de l'ide. Finalement pour le transistor, on s'est un peu renseign, puis notre prof nous a dit d'en prendre un au hasard, et qu'il ne fallait pas s'en inquiter. Ce qu'elle a pens avant de te rpondre :
"j'en ai aucune ide, mais j'ai pas envie de passer pour un blaireau devant mes lves donc je vais leur dire de prendre n'importe lequel". Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache. 15/02/2013,10h54 #6 Bonjour tous. On continue donc notre projet, mais toujours autant de problmes se posent nous. On a lu
sujet de Tropique en entier, qui est trs intressant mme si un peu compliqu. On s'est finalement orient vers un lien qu'il propose, vers un forum anglais o le mme type de montage est fait : On a donc essay de reproduire ce schma. Avec ce qu'on a compris du schma, nous avons fait notre exprience, qui n'est pas concluante: notre DEL ne s'allume pas. On
n'est pas certain du branchement des MOSFET (2 pattes la masse?!), ni de la qualit de nos bobines maison (d=10cm et n=13spires). On va essayer la semaine prochaine de mesurer le champ magntique de notre primaire pour vrifier si le circuit fonctionne bien. On a de plus modifi la partie secondaire du circuit pour mettre simplement une rsistance
de 100 et une DEL. Et enfin en tensions d'entre nous avons pris Ugg=4V et Udd=10V, avec une frquence de 1,5MHz. Nous enverrons plus tard des photos de notre montage et de notre bobine. Merci d'avance pour votre aide. Images attaches 15/02/2013,12h24 #7 Bonjour, Ton schma manque cruellement d'informations : - rfrences des diodes et des
transistors ? - valeur de Rg ? - de C ? Je suis incapable de juger de la qualit thorique du montage, mais : - ce genre de systme demande une ralisation physique soigne (fils cours, montage sur labdec exclu...) - avant de chercher alimenter une led, commence par mesurer, l'oscillo, la tension en sortie du RL ct rcepteur (avec rsistance de charge Rp) -
mesurer le champ magntique ? comment ? il faut un capteur rapide, le teslametre utilis classiquement en TP est exclu. - Toutes les mesures 1'oscillo sont complexes, et demandent au minimum 1'utilisation d'une soude x10. Je demande ce que ton post soit dplac en lectronique, il y trouvera bien plus de rponses. Deux pattes c'est une diode, trois pattes
c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache. 15/02/2013,15h33 #8 Envoy par Martin35 Bonjour tous. On continue donc notre projet, mais toujours autant de problmes se posent nous. On a lu sujet de Tropique en entier, qui est trs intressant mme si un peu compliqu. On s'est finalement orient vers un lien qu'il propose, vers un forum anglais o le
mme type de montage est fait : a donc essay de reproduire ce schma. Avec ce qu'on a compris du schma, nous avons fait notre exprience, qui n'est pas concluante: notre DEL ne s'allume pas. On n'est pas certain du branchement des MOSFET (2 pattes la masse?!), ni de la qualit de nos bobines maison (d=10cm et n=13spires). On va essayer la
semaine prochaine de mesurer le champ magntique de notre primaire pour vrifier si le circuit fonctionne bien. On a de plus modifi la partie secondaire du circuit pour mettre simplement une rsistance de 100 et une DEL. Et enfin en tensions d'entre nous avons pris Ugg=4V et Udd=10V, avec une frquence de 1,5MHz.Nous enverrons plus tard des
photos de notre montage et de notre bobine. Merci d'avance pour votre aide. Bjr toi,Je suppose que c'est un auto oscllateur cal sur 1.5 Mhz. Faudrait DEJA commencer par en connaitre la "vraie" frquence de fonctionnement. Ensuite faut etre CERTAIN que ton circuit SECONDAIRE est bien cal lui AUSSI sur 1.5 Mhz. Rien n'est moins sur ..si t'as pas
de quoi..le vrifier ! Si ton circuit est cal "ailleurs" que sur 1.5 Mhz...sur que RIEN ne s'claire. Donc :1 connaitre la F de fonctionnement (cot "mission")2 etre SUR que le secondaire est sur la MEME frquence. A+ 16/02/2013,13h44 #9 Les valeurs sont inscrites dans le lien que j'ai mis dans mon post. On a Rg=1000hm, RFC=100uH, les diodes sont des
1N4148, et pour les condensateurs on a "capacitor consists of 6 paralleled 6.8nF 1000V wima FKP1 capacitors", et la frquence "about 1.5Mhz without load". On va donc voir pour trouver la vritable frquence utiliser. Et on va se renseigner sur ce genre de capteur pour mesurer notre champ magntique, car on avait seulement pens un simple teslamtre...
Merci en tout cas, on vous tient au courant. 16/02/2013,14h51 #10 Bjr toi,Hum manque qu'un dtail et pas ds moindre: la valeur des selfs L.C et L constitue un circuit rsonnant ,bien beau de connaitre C...si l'on ne connait pas L. Pas besoin d'un tesla metre, faut un frquencemetre pour dterminer la ...frquence ! Bon W E 01/09/2021,19h11 #1 ------
Bonjour ce matin mon micro ondes m'a Ich aprs 26 mois ( donc hors garantie ) de bons et loyaux services j'ai enclench le micro ondes pour chauffer mon caf et il s'est coup net, j'ai tent videmment de le brancher sur une autre prise rien. J'ai donc dmont la bte, le fusible 10A a grill, sur un coup de chance je me suis dit qu'en le changeant a marcherait
peut tre, le nouveau a grill aussi ds que je lance le micro ondes, c'est dire que quand je mets le courant le micro ondes s'allume, il affiche 1'heure, mais ds que je lance le micro ondes pour chauffer le fusible grille. j'ai test s'il y avait une fuite de courant sur le Magnetron, pas de soucis de ce ct l.j'ai test la continuit il y a bien 0,4 ohms entre les 2 cosses
du magnetron pas de traces de brlure quelconque sur les 2 circuits imprims. je vois aussi 2 " capaciteurs ", je ne sais pas comment les tester si quelqu'un a une ide je suis preneur merci je joins une photo qui montre les 2 capaciteurs ainsi que le magnetron #####+# Suppression de limage externe. ----- Images attaches Dernire modification par gienas
; 02/09/2021 06h51. Motif: Suppression de lien 02/09/2021,04h03 #2 Bonjour Comme c'est le fusible principal qui saute, commence dj a identifi si le problme vient de la partie HT ou ailleurs, en dbranchant la partie HT (les deux fiches sur le primaire du transformateur HT), puis mettre en route le MO. Si a saute il faut s'orienter vers les scurits porte,
sinon a viens de la partie HT, et la il faut tre bien quip techniquement et surtout faire attention, car on a affaire a des tensions dangereuses, mme si le micro onde tant dbranch (bien prendre le soin de dcharger le condensateur HT avant toute opration) A+ Dernire modification par bachir1994 ; 02/09/2021 04h05. 02/09/2021,08h37 #3 Merci pour ton
aide Bachir j'en profite pour demander quelques explications, je ne m'y connais pas en lectronique, il y a 2 pices sous le magnetron, il y a marqu sur les 2 " capacitor ", celui juste en dessous rectangulaire, et droite un cylindrique. J'aimerais commprendre pourquoi il y en a 2 et quoi servent ils ? Merci 02/09/2021,08h52 #4 Je me rends compte que j'ai
oubli de prciser quelque chose d'important hier matin le micro ondes ne s'est pas arrt en cours de chauffe, j'ai arrt le programme en cours de 1mn, et le fusible a saut au moment o j'ai appuy sur la trappe d'ouverture de porte je viens de faire ce que tu m'a conseill, j'ai mis un nouveau fusible, j'ai dbranch les 2 cosses qui vont au transformateur HT (
j'imagine le gros capaciteur rectangulaire ), et j'ai lanc 30 secondes de chauffe, le fusible a grill immdiatement Aujourd'hui 02/09/2021,09h07 #5 Ok je comprends un peu mieux aprs quelques recherches sur le net le transformateur amplifie le courant lectrique, et la pice en bas droite est donc le condensateur qui emmagasine 1'nergie et la restitue
amplifie j'ai donc bien test ces 2 composants ils n'ont aucune fuite de courant, et leur valeur en ohm est de 0,4 pour le condensateur, et 1,2 pour le transformateur ce qui semble indiquer que le problme ne vient pas d'eux c'est bien a ? Merci 02/09/2021,12h56 #6 Bonjour Starvoguine75 et tour le groupe Envoy par Starvoguine75 ...le transformateur
amplifie le courant lectrique, et la pice en bas droite est donc le condensateur qui emmagasine 1'nergie et la restitue amplifie ... Ces ides ne sont pas les bonnes. Un transformateur modifie la tension de sortie mais conserve la mme puissance. Un condensateur peut emmagasiner une nergie (en tension continue) et la conserver jusqu' une prochaine
utilisation. Envoy par Starvoguine75 ... j'ai donc bien test ces 2 composants ils n'ont aucune fuite de courant, et leur valeur en ohm est de 0,4 pour le condensateur, et 1,2 pour le transformateur ce qui semble indiquer que le problme ne vient pas d'eux ... Non, un condensateur qui fait 0,4 ohm est en court circuit donc HS. Mais, pour tre test, il doit tre
dbranch du montage. Il est se test pas lohmmtre mais au capacimtre. Un ohmmtre ne peut renseigner que sur une seule de ses proprits: il doit tre coup cest dire tre une rsistance infinie. 02/09/2021,13h18 #7 Ok merci gienas pour ces prcisions Je teste donc le condensateur ce soir aprs l'avoir dmont avec un capacimtre 02/09/2021,19h57 #8 alors j'ai
dmont le condensateur la fiche technique indique qu'il devrait tre de 10Mohm et sa capacit en Farad de 1.05 micro farad quand je teste les 2 bornes cela indique 0,1 ohm et en Farad ( avec multimtre option capacimtre donc ) j'obtiens 0, 1 puis 0,3 sur l'autre borne j'ai donc command un nouveau condensateur, on verra bien si c'est a qui foire Dernire
modification par Starvoguine75 ; 02/09/2021 20h00. 02/09/2021,20h22 #9 Envoy par Starvoguine?75 ... la fiche technique indique qu'il devrait tre de 10Mohm et sa capacit en Farad de 1.05 micro farad ... Je continue dtre trs partag. Quest-ce que cette fiche technique qui annonce 10 mgohms pour un condensateur? Quelle valeur est inscrite sur le
botier? Envoy par Starvoguine75 ... quand je teste les 2 bornes cela indique 0,1 ohm et en Farad ( avec multimtre option capacimtre donc ) j'obtiens 0, 1 puis 0,3 sur l'autre borne ... Ceci est peu crdible. Une telle rsistance cest un court-circuit qui dispense davoir utiliser le capacimtre qui perd les pdales si on ne lui prsente pas un condensateur.
Quindique-t-il si tu fais un court circuit son entre?p 02/09/2021,20h41 #10 il est possible que j'ai mal lu l'ordre de grandeur, il est marqu : 10M je joins la photo : Suppression de lien externe. Pour les mesures, j'ai mis le multimtre en mode et j'ai test chaque borne ( chaque borne comportant 2 cosses ), j'ai obtenu 0,1 pour les 2. Pour la capacit, j'ai
cru comprendre que c'tait en Farad, j'ai donc fait pareil en testant chaque borne, le multimtre ( en mode capacit Farad ) a eu du mal trouver une mesure, au final il a indiqu 0,1 sur la 1re borne, et 0,3 sur la 2e je n'ai vraiment pas de comptence en lectronique, donc je ne comprends pas ce que signifie " faire un court circuit son entre " Images
attaches Dernire modification par gienas ; 02/09/2021 21h39. 02/09/2021,21h22 #11 photo avec le multimtre : 02/09/2021,21h47 #12 Envoy par Starvoguine75 photo avec le multimtre Groooss erreur ! Tu mesures bien un court-circuit. Tu nes branch que sur une borne (double) Il faut brancher linstrument une borne ici et lautre sur lautre borne! La
10M cest juste pour dcharger le condensateur et le rendre inoffensif en cas de dbranchement. Au fait, o taient branchs les fils dans le montage du MO? 02/09/2021,22h13 #13 Et merde : ) Du coup j'ai fait le branchement comme tu me dis et les mesures augmentent progressivement pour s'arrter 10M Et la capacit en farad correspond bien 1.05 micro
farad Donc tout allait bien en fait sur ce condensateur ..Heureusement j'ai command sur Amazon je vais annuler la commande de suite Merci en tout cas pour cette petite leon je m'endormirais moins bte O se trouvait les fils ? Et bien je crois que j'ai encore fait une 2e erreur de dbutant pour ne pas changer .... J'ai oubli de prendre la photo avant de
dmonter ! De mmoire le schma tait comme a : 02/09/2021,22h18 #14 Du coup tu n'aurais pas d'autres ides sur I'ventuelle origine de la panne ? Si le fusible chang, condensateur bon , transformateur et magntron sans fuite de courant et avec une bonne valeur en ohm Je ne sais plus quoi chercher du coup comme cause .. 03/09/2021,03h41 #15
BonjourD'aprs le test que vous avez effectu, si c'est bien le "gros transformateur" que vous avez dbranch et que le fusible a grill de nouveau, je ne vois pas l'utilit de toute cette discussion sur la partie HT car le soucis ne vient pas de la !Vous avez mme dit, un peu plus loin, que le fusible a fusionn juste au moment de 1'ouverture de la porte, regarder
les scurits portes, ca vient de la. Commence par changer celle a la quelle sont branchs trois fils, un contact ouvert et un contact ferm c'est a qui dconneA+ 03/09/2021,03h49 #16 Re bonjour]Je reviens un peu sur la partie HT, ou apparemment vous avez effectu plusieurs manipulations, notamment sur le condensateur, attention il y a vraiment danger
sur ce composant la ! Il faut absolument prendre le soin de le dcharg avec une pince bien isole et un gant avant toute manipulation A+ 03/09/2021,07h05 #17 Pour le condensateur oui j'ai bien fait gaffe , j'ai une pince isole et des gants a m'aura au moins appris tester un condensateur ) Et pour la partie scurit porte, savez vous o je pourrais trouver
ces pices dtaches de scurit ? Il s'agit d'un : MICRO ONDES ENCASTRABLE EMT252070X Electrolux 03/09/2021,07h12 #18 Bonjour tous Envoy par bachir1994 Il faut absolument prendre le soin de le dcharg avec une pince bien isole et un gant avant toute manipulation! Dans le cas prsent, il me semble que cette prcaution ne sapplique pas. Le
condensateur est "prvu pour", et comporte la 10M en parallle, qui se fait oublier du fait de son norme valeur, mais qui dcharge doucement et compltement le condensateur, sil lui arrivait dtre charg lors de larrt. Attention! Cette "scurit" nest pas prsente sur tous les condensateurs. 03/09/2021,07h39 #19 +1 avec bachir qui semble bien connatre le

switch en question pour 3 Je le reois lundi je verrai bien si c'est lui qui a saut Merci en tout cas pour votre aide ! 03/09/2021,08h12 #22 03/09/2021,08h29 #23 Envoy par gienas Bonjour tous Dans le cas prsent, il me semble que cette prcaution ne sapplique pas. Le condensateur est "prvu pour", et comporte la 10M en parallle, qui se fait oublier du
fait de son norme valeur, mais qui dcharge doucement et compltement le condensateur, sil lui arrivait dtre charg lors de larrt. Attention! Cette "scurit" nest pas prsente sur tous les condensateurs. Bonjourll faut quand mme procder cette dcharge car on ne sait jamais, et cette rsistance de dcharge n'est pas infaillible, l'enjeu est vital !D'autant plus que
vu sa grande valeur, la dcharge ne se fait pas instantanment.A+ 03/09/2021,11h08 #24 Envoy par bachir1994 ... la dcharge ne se fait pas instantanment ... La dcharge complte se fait en un temps infini. C'est trs long, surtout la fin. En pratique, il perd 66% de sa tension toutes les 10 secondes. Donc, pas besoin d'attendre "une ternit" pour que cela
devienne inoffensif. Cependant tu as raison. Rares sont les condensateurs munis de cette dcharge. Faute de savoir qui on a affaire, la sagesse est de prendre des prcautions, et de vider systmatiquement avant d'y toucher. 17/09/2021,11h02 #25 Bonjour Je viens vous remercier pour votre aide concernant la rparation du micro ondes Il s'agissait en
effet du micro switch 3 cosses de scurit de fermeture de porte : ) Le micro ondes remarche parfaitement Merci encore 18/09/2021,23h00 #26 Merci pour ce retour et bien jou ! Encore un micro onde de moins en dchetterie pour le bien tre de la plante. 19/10/2018,14h39 #1 ----- Hello, Je relve des carts entre les valeurs obtenues par calculs avec les
valeurs obtenues par simulation et mesures concernant les diffrents timing switch on->off (timings switch off->on plutt en adquation) Le schma est le suivant (oui j'en conviens, il y a mieux pour piloter une bobine, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main) schema cmde PWM.png Il existe plusieurs mthodes pour calculer les diffrents temps de la
commutation d'un MOSFET et j'ai choisi la premire mthode dcrite dans l'application note AN608A (VISHAY) que vous trouverez sur internet. Cela donne: temps de commutation vishay.png En prenant: RG = 10 kOhm (montage) Ciss = 235pF (datasheet MOSFET FDT457N) Cgd = Crss = 50pF (datasheet MOSFET FDT457N) Vgs = 14 V (tension
rsultante en sortie du pont diviseur applique sur la gate du most lorsque Q2 est passant) Vth = 1,6 V (datasheet MOSFET FDT457N) Vgp = 3,1 V (extrapolation de la figure 7 datasheet MOSFET FDT457N) Vds = 28 V (montage) t1 = 0,285 us contre 0,196us en simulation t2 = 0,610 us contre 0,465us en simulation et 0,444us en mesure t3 = 1,296 us
contre 1,12us en simulation et 0,910us en mesure t4 = 3,468 us contre 0,424us en simulation et 0,512us en mesure: coefficient d'cart x10 ! t5 = 4,375 us contre 0,081us en simulation et 0,090us en mesure t6 = 1,629 us contre 0,015us en simulation Ainsi, je remets en cause mon interprtation des calculs dfinis dans I'AN VISHAY. Je peux bien sr
affiner ces calculs en prenant en compte la variation des valeurs des capacits suivant la tension Vds, mais cela n'expliquera pas le coefficient x10 entre le calcul et la simulation. Cela a, comme vous pouvez l'imaginer, un fort impact sur la puissance dissiper, notamment frquence leve. Je m'en remets donc vous pour m'aider, auriez-vous une ide? (Une
erreur d'interprtation, voir de calcul..) ----- 19/10/2018,15h50 #2 Bonjour, Il faut remettre en question plutt votre montage 1/RG ne vaut pas 10K, vu que vous avez une 100K entre grille et source, pour connaitre le modle du circuit d'entre vous pouvez faire Thvenin, ce qui donne RG=9K et Uo=25.4V.Vu votre montage, la 100K n'a aucun intrt, la grille
n'est jamais en l'air.2/ La tension d'alimentation de 28V n'est pas adapte, il vous faut max 16V avec ce schma, la grille du MOS n'accepte que 18V grand max, partir de 20V il claquera. Vous pouvez mettre 28V dans le simulateur, le MOS ne claquera pas 19/10/2018,15h54 #3 Vgs = 14 V (tension rsultante en sortie du pont diviseur applique sur la gate
du most lorsque Q2 est passant) Lorsque Q2 est satur vous aurez environ OV sur la grille (selon Vsat du bipolaire), lorsqu'il est bloqu 25.45V.@+ 19/10/2018,16h10 #4 Oups ! c'est une erreur de ma part sur le schma, j'avais modifi cette valeur pour voir l'influence du Rg sur les temps de commutation. Donc la pull-down positionne sur la gate du MOS
est bien une 10kOhm contrairement ce qui est crit sur le schma, ce qui donne bien un Vgs de 14V lorsque Q2 est OFF et non passant comme je 1'ai crit (double erreur donc mon prcdent post donc !!!) ( Aprs vrification, le reste des lments prsents sur le schma sont corrects,). Aujourd'hui 19/10/2018,16h22 #5 Par contre cela fait donc au final: Rg
(rsistance quivalent vue par la gate du MOS) : 5kOhm, ce qui est donc la premire erreur dans mes calculs mais malheureusement a ne change pas grand chose sur le rsultat final mme si on s'en rapproche davantage (ratio x5) 19/10/2018,17h59 #6 Votre transistor Q2 n'est pas suffisamment satur priori.Sa tension Vce(stat) ne descend pas
suffisamment vite pour atteindre la tension de plateau du MOS rapidement, ce qui ralenti le MOS 1'ouverture.Comment avez-vous choisi les valeurs de R3 et R8? Un rapide calcul montre que le courant dans le pont diviseur vaut 28/110K=255A. Le courant collecteur de Q2 vaut 28V/10K=2.8mA => Ibmin=280A =>on est loin du compte car avec 255A
dans le pont diviseur il reste pas grand chose pour le courant de base. En pratique on considre Ip=10*Ib.Dans un premier temps enlevez R8 a ira dj un peu mieux. 22/10/2018,08h44 #7 Bonjour Hulk28, Avant tout, merci pour vos interventions.Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas d'accord avec votre explication et vos calculs: le temps calcul
thoriquement, qui ne tient pas compte de la fermeture et de 1'ouverture de Q2, est plus long que le temps de commutation trouv par simulation/mesure, qui lui tient compte intrinsquement du reste du montage et donc de Q2. Ainsi, si effet de Q2 sur l'ouverture/fermeture du MOS il y a, c'est donc une diminution de ces timings et non un rallongement
qui est provoqu. R3 et R8 ont t calcules pour respecter 2 points, que voici:Fournir assez de courant de base Q2 pour le saturer lorsque Q1 est OFF et Q2 ON Limiter le courant Ic de Q1 lorsque celui est ON puisque la source de courant sur sa base sera limite, donc pour veiller saturer galement Q1 correctement Pour le dtail des calculs le voici :Q1
OFF et Q2 ONIc = 28/10k = 2,8mAHfe Q2 ( Ic = 2,8 mA) = 175Ib requis = 2,8/175 = 16uAlb fourni = (28-Vbe)/100k-Vbe/10k = 208 uA >> 16uA donc c'est suffisant Q2 OFF et Q1 ONIc = 28/100k = 280uAHfe Q1 ( Ic = 280uA) = 130Ib requis = 280/130 = 2,2uAIb fourni = (28-Vbe)/100k-Vbe/100k = 21,3 uA >> 2,2uA donc c'est suffisant L'ide de
prendre un gain mini de 10 est une approximation qui peut s'avrer parfois grossire suivant le transistor choisi et le domaine de fonctionnement du transistor (courant de collecteur, temprature..), et qui peut mener un sur-design et des contraintes trop importantes pour la conception. Bien sr, ces calculs ne prennent pas en compte les diffrentes drives
(tolrances initiales (min et max) et drives en temprature) mais le modle par simulation non plus.. donc il doit y avoir autre chose pour justifier ces carts.. je pense notamment des simplifications sur les formules donnes pour calculer les temps la fermeture, qui peuvent avoir un fort impact au final 22/10/2018,09h10 #8 Votre calcul est faux, vous prenez
la mauvaise valeur du bta du transistor.A vous de voir, moi j'ai pass l'ge de convaincre des vidences comme dj expliqu dans d'autres posts... Si vous venez chercher des rponses et que vous ne les coutez pas dans ce cas vous avez un vrai problme. 22/10/2018,09h28 #9 Inutile de vous braquer .. nous sommes ici pour discuter et changer, n'est-il pas? =)
Les valeurs de gain que je prends sont factuelles et sont extraites de la datasheet (voir Figure 3: Hfe en fonction du courant Ic, de la temprature et de la tension Vce). Je prfre de loin me baser sur des donnes constructeurs plutt que sur des rgles que 1'on apprends par simplification, chacun sa mthode. Et croyez-moi, comme je 1'ai indiqu dans mon
prcdent post, si vous procdez votre faon, cela peut compliquer trs grandement un design, surtout si on prends en compte toutes les tolrances, voir mme aboutir des infaisabilits. Il n'y a pas d'ge pour s'arrter d'apprendre et remettre des tas de choses en question.. 22/10/2018,09h35 #10 Il faut apprendre lire une doc, a c'est factuel.Utiliser un
simulateur provoque souvent ce genre d'incomprhension. 22/10/2018,09h42 #11 Il n'y a pas d'ge pour s'arrter d'apprendre et remettre des tas de choses en question.. Je ne vous le fait pas dire 22/10/2018,10h34 #12 Utiliser un simulateur provoque souvent ce genre d'incomprhension. Je vous donne des rfrences provenant de datasheet.. pourquoi me
parlez-vous de simulateur? Il faut apprendre lire une doc, a c'est factuel. Je vais donc vous retourner le commentaire... il faut faire attention l'interprtation que vous en faites: il est donn dans votre extrait le Vcesat pour un gain donn, alors effectivement le transistor est satur pour ce gain de 10 mais cela n'indique pas le gain "limite" pour lequel il est
satur, comme l'indique la figure 3... le seul dfaut (ou manque d'information) que 1'on peut reprocher cette figure, auquel il faut faire attention, c'est que le Hfe est donn pour un Vce de 10V et un Vce de 1V. Il faut donc veiller faire une extrapolation pour un Vce plus faible. Encore une fois, votre mthode fonctionne, je ne la critique pas, je souligne
simplement ces dfauts qui sont lis son caractre trop simpliste. Pour info, le Vce est de 70mV ce point de fonctionnement.. 22/10/2018,10h48 #13 Envoy par FattyBoumBoum Les valeurs de gain que je prends sont factuelles et sont extraites de la datasheet (voir Figure 3: Hfe en fonction du courant Ic, de la temprature et de la tension Vce). Sur cette
figure, il est prcis VCE=1.0V et VCE=10V. D'une part, ces caractristiques ne correspondent pas des situations dans lesquelles le transistor est satur (i.e. fonctionnement similaire un interrupteur ferm, pour simplifier), mais dans lesquels il est seulement passant ( ON = courant IC non nul, en opposition OFF = bloqu). Par ailleurs, il ne s'agit que de
caractristiques typiques, c'est--dire correspondant celles d'un composant du modle se situant dans la moyenne. Donc absolument rien ne garantit qu'un autre composant du mme modle prsentera forcment des valeurs hFE aussi leves. Les valeurs de ces paramtres dans le tableau ON CHARACTERISTICS suggre qu'on risque d'obtenir des valeurs
beaucoup plus basses que celles utilises dans les calculs. Or, comme le suggre la partie abrupte des courbes caractristiques en rgime de saturation (Figure 4), le fait de surestimer le gain du transistor conduit une valeur de VCE beaucoup plus leve que prvue. Pour commuter correctement un transistor, on doit garantir une tension VCE faible, ce qui
correspond un point de fonctionnement plutt situ en bas vers la droite sur la figure 4 (laquelle reprsente toutefois galement des valeurs typiques, donc non garanties). Cette garantie est apporte en fournissant le courant IB dtermin par la formule que HULK a rappele ci-dessus. Dans le cas o 1'on souhaiterait limiter la saturation du transistor, afin par
exemple d'assurer une commutation trs rapide du montage, on peut par exemple procder un calcul similaire et ajouter un dispositif ralisant cette limitation de faon indpendante (e.g. diode Schottky monte en inverse entre la base et le collecteur). 22/10/2018,10h48 #14 Envoy par FattyBoumBoum L'ide de prendre un gain mini de 10 est une
approximation . . . Tout fait, on trouve le bta exacte dans la datasheet, avec une valeur entre 10 et 20 selon le composant exact . . .Encore ne faut-il pas le chercher dans les hfe. 22/10/2018,10h58 #15 Envoy par antek Tout fait, on trouve le bta exacte dans la datasheet, avec une valeur entre 10 et 20 selon le composant exact . . .Encore ne faut-il pas le
chercher dans les hfe. En effet. Le fait qu'il soit prcis que ces valeurs sont valables pour VCE=10V (alors qu'on cherche avoir VCE proche de 0V) devraient pourtant mettre la puce l'oreille... 22/10/2018,11h03 #16 Envoy par PA5CAL Dans le cas o l'on souhaiterait limiter la saturation du transistor, afin par exemple d'assurer une commutation trs
rapide . . . C'est envisageable avec des composants discrets (dispersion . . .) ? 22/10/2018,11h19 #17 Envoy par FattyBoumBoum Il faut donc veiller faire une extrapolation pour un Vce plus faible. Lorsque la valeur VCE=10V peut varier entre 35 et 150 d'un composant l'autre, et qu'elle dgringole de 140 10 quand VCE diminue sur un composant donn,
on interpole comment ? 22/10/2018,12h07 #18 Envoy par antek C'est envisageable avec des composants discrets (dispersion . . .) ? J'ai un doute quant au sens de ta question. S'il s'agit du montage avec diode Shottky, c'est typiquement le montage qu'on ralisait du temps o les circuits rapides n'taient pas encore majoritairement intgrs. (En fait, ony
trouvait deux diodes Shottky, 1'une pour viter la saturation profonde, I'autre pour limiter la tension VBE inverse de blocage). S'il s'agit d'assurer une commutation sans diode : Quand le gain du transistor est trop faible, le transistor peine faire chuter VCE, et quand le gain du transistor est trop lev, la saturation est profonde et VCE peine commencer
remonter. Pour garantir une commutation rapide dans des limites spcifies, il faut matriser suffisamment la valeur du gain, y compris lorsque la temprature varie. Cela impose des conditions drastiques sur les caractristiques du modle de transistor. Lorsqu'on a la chance d'avoir une datasheet qui prcise des limites utiles correspondant de faibles
dispersions, ou lorsque le modle de transistor s'y prte et qu'on se donne la peine de trier les composants, on peut certainement se permettre de se passer de diode. Mais lorsque la datasheet ne fait pas apparatre les informations ncessaires (comme dans le cas prsent) et qu'ajouter quelques diodes cote moins que raliser des bins partir d'un stock de
composants pralablement constitu ou qu'apparier les rsistances et les transistors sur chaque appareil, on peut oublier. Aprs, aujourd'hui quand on cherche les performances, on a plus vite fait d'utiliser le circuit intgr qui va bien. 22/10/2018,13h18 #19 Salut,Pour acclrer les commutations on/off sur un B]JT je crois aussi qu'on peut utiliser un "speed-up
capacitor” (en parallle de la rsistance de base) au lieu de la diode anti-saturation mais je ne 1'ai jamais fait, en vrai je veux dire car je n'en ai jamais eu besoin. Dernire modification par Vincent PETIT ; 22/10/2018 13h19. L o il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problme. 22/10/2018,13h55 #20 Merci pour vos messages. Sur cette figure, il est prcis
VCE=1.0V et VCE=10V. C'est exactement ce que j'ai prcis, il faut donc extrapoler partir des courbes de cette figure. Par ailleurs, il ne s'agit que de caractristiques typiques, Idem, et je suis tout fait d'accord. Pour garantir le bon fonctionnement d'un montage, il faut prendre en compte des marges. On applique soit des marges par exprience soit nos
calculs intgrent directement les drives des composants (lorsque les donnes sont disponibles): le fait de cumuler toutes ces drives nous amne un pire cas, qui d'un point de vue probabilit, est trs peu probable de se produire (analyse Monte Carlo/Worst Case). A nous de placer le curseur grce cette analyse.Donc pour avoir un design robuste (c'est encore
plus vrai pour des pices fabriques en nombre et avec des plages de fonctionnement larges), oui, il ne faut surtout pas que se baser les donnes typiques. Or, comme le suggre la partie abrupte des courbes caractristiques en rgime de saturation (Figure 4), le fait de surestimer le gain du transistor conduit une valeur de VCE beaucoup plus leve que prvue
Oui, la figure.4 permet de connatre plus prcisment la tension Vce sat pour le point de fonctionnement donn, rsultant du montage. D'ailleurs, en re-regardant cette figure, je vois que vous avez raison, le Hfe que j'ai pris en considration (par extrapolation, que j'ai fait visuellement de faon grossire partir de la figure 3, et qu'en gnral je fais par relle
extrapolation) est lgrement un peu lev. Ceci dit, comme dj indiqu, Q2 est bien satur et la tension Vce_sat induite ne pose pas de problme pour I'tat du MOS. Lorsque la valeur VCE=10V peut varier entre 35 et 150 d'un composant l'autre, et qu'elle dgringole de 140 10 quand VCE diminue sur un composant donn, on interpole comment ? Avec un ratio,
correspondant la dispersion initiale. J'ai tout de mme 1'impression qu'on s'loigne de la problmatique initiale, qui est finalement un cart entre le calcul (temps de fermeture trop longs) et les donnes simules/mesures..Au risque de me rpter, si tel tait le cas (si la fermeture du MOSFET serait ralentie par le bipolaire Q2 cause d'un courant de base mal
ajust) cela produirait des timings rallongs sur la simulation et la pratique, par sur le calcul. note: PASCAL, a me fait plaisir que tu parles de bin =) Pour acclrer les commutations on/off sur un BJT je crois aussi qu'on peut utiliser un "speed-up capacitor" (en parallle de la rsistance de base) au lieu de la diode anti-saturation mais je ne l'ai jamais fait, en
vrai je veux dire car je n'en ai jamais eu besoin. Tout fait, je crois aussi que c'est une mthode possible =) (mme si pas encore utilise) 22/10/2018,16h22 #21 Envoy par FattyBoumBoum Lorsque la valeur VCE=10V peut varier entre 35 et 150 d'un composant l'autre, et qu'elle dgringole de 140 10 quand VCE diminue sur un composant donn, on interpole
comment ? Avec un ratio, correspondant la dispersion initiale. Admettons. Mais alors, compte tenu des valeurs indiques dans la datasheet comment est-il possible d'obtenir des gains aussi levs que ceux utiliss dans les calculs (130 et 175) ? On applique soit des marges par exprience soit nos calculs intgrent directement les drives des composants
(lorsque les donnes sont disponibles): le fait de cumuler toutes ces drives nous amne un pire cas, qui d'un point de vue probabilit, est trs peu probable de se produire (analyse Monte Carlo/Worst Case). A nous de placer le curseur grce cette analyse. Non ! moins de travailler comme un cochon (comme le font certains constructeurs chinois qui nous
vendent de la m...), les principes de conception ne doivent pas reposer sur la probabilit plus faible que certaines situations ralisables (car conformes aux spcifications) surviennent effectivement (principe de la roulette russe), mais sur le choix de montages qui garantissent encore un fonctionnement correct jusque dans ces situations limites. Ces
garanties, on les obtient en utilisant les spcifications effectivement disponibles, pas sur des considrations pifomtriques incertaines ni sur la chance. D'ailleurs, comme les caractristiques varient moins au sein d'un mme lot de fabrication de composants achets, les risques qu'un grand nombre d'appareils produits simultanment rencontrent une situation
dfavorable sont beaucoup plus levs. Une conception n'offrant pas toutes les garanties ncessaires pourrait ainsi aboutir devoir jeter la benne l'ensemble d'une production de petite ou moyenne srie, ou supporter les consquences commerciales et juridiques d'un grand nombre de dysfonctionnements survenant en conditions relles chez les clients. C'est dj
pnible et coteux (voire prilleux) pour l'entreprise lorsque cela survient incidemment, c'est carrment inacceptable quand l'ingnieur l'a prvu intentionnellement en amont. Concevoir, ce n'est pas juste se donner quelques chances supplmentaire de ne pas chouer, c'est se donner toutes les chances possibles de succs. Si ton point de vue peut tre admis
pour des ralisations personnelles qui n'engagent que l'intress (pas de questions lies la scurit des biens et des personnes, notamment), il ne 1'est pas dans un cadre professionnel. Par chez moi, o 1'on est tatillon sur les questions de qualit, l'application dlibre de tels principes de conception te vaudrait d'tre licenci sance tenante. 22/10/2018,16h34 #22
Envoy par PA5SCAL S'il s'agit d'assurer une commutation sans diode : . . .Aprs, aujourd'hui quand on cherche les performances, on a plus vite fait d'utiliser le circuit intgr qui va bien. C'tait a, merci. 22/10/2018,16h44 #23 Envoy par PASCAL l'application dlibre de tels principes de conception te vaudrait d'tre licenci sance tenante. Et encore plus vite
quand les conseils qui ont t pourtant donn n'ont pas t pris en compte... 23/10/2018,17h17 #24 Et encore plus vite quand les conseils qui ont t pourtant donn n'ont pas t pris en compte... Merci HULK28 pour ta participation, c'est constructif vis vis de la problmatique technique. Admettons. Mais alors, compte tenu des valeurs indiques dans la datasheet
comment est-il possible d'obtenir des gains aussi levs que ceux utiliss dans les calculs (130 et 175) ? Je I'ai expliqu dans mon prcdent post. "(par extrapolation, que j'ai fait visuellement de faon grossire partir de la figure 3, et qu'en gnral je fais par relle extrapolation)".. ce qui apporte une bien meilleure prcision sur l'extrapolation et la valeur rsultante.
Pour le reste, PASCAL, je me suis mal exprim (ou mal fait comprendre, ce n'est qu'une question de point de vue =)): - oui, il faut prendre en considration les tolrances inhrentes aux composants pour la conception. Je suis 300% d'accord. - Mais pour un systme complexe rsultant d'un assemblage d'une multitude de composants, si on abouti une donne
de sortie qui possde une plage beaucoup trop leve portant prjudice la faisabilit de la fonction, il faut se poser les bonnes questions. Il est parfois ncessaire d'avoir une approche plus probabiliste, et c'est en a que rside 1'analyse par Monte Carlo (peut-tre que vous ne connaissez pas, je vous invite vous renseigner). Bien sr, si beaucoup de pices sont
produites, cela implique une mise en rebut des pices hors tolrances finales, mais cela est acceptable quand le risque est analys et matris. Et ceci est parfois bien plus rentable que d'avoir raliser un sur-design (impliquant des contraintes directes en cots, en taux d'occupation, en dimensionnement, en process de qualification et j'en passe...) pour un cas
qui ne concernera qu'une pice sur 1 million ... pas sur des considrations pifomtriques incertaines ni sur la chance. Donc pour vous, les analyses statistiques sont pifomtriques? Par chez moi, o 1'on est tatillon sur les questions de qualit, 1'application dlibre de tels principes de conception te vaudrait d'tre licenci sance tenante. Je n'ai rien contre votre
prise de parole, qui me semble, dans 1'ensemble est plutt trs constructive, mais essayez, s'il-vous-plat, de ne pas cder la virulence que certains habitus du forum emploient pour rpondre. 23/10/2018,17h47 #25 c'est constructif vis vis de la problmatique technique Il n'y a pas de problmatique, il y a juste un schma qui ne tient pas la route. Je ne vois pas
ce que vient faire dans cette galre 1'analyse de Monte-Carlo...La datasheet est suffisamment claire quant au Bta min considrer.Plutt que de chercher midi quatorze heures en remettant en cause les datasheets et la note d'application, adopter un schma cohrent et adapt, vous gagnerez du temps. Par exemple un push-pull, vous aurez aussi 2 transistors
(1x NPN et 1x PNP) mais correctement adapts une attaque basse impdance, digne de ce nom, pour votre MOS.Ou un driver travers un circuit spcifique comme dj suggr plus haut.Et tout rentrera dans 1'ordre vous verrez. La virulence est plutt de votre cot, vous nous prsentez un schma ridicule, on vous explique que vous faites fausse route et vous
voulez en plus nous donner des leons.Un comble! 23/10/2018,18h08 #26 Bonsoir FattyBoumBoum et tout le groupe Envoy par FattyBoumBoum ... Donc pour vous, les analyses statistiques sont pifomtriques? ... Je pense que la plaisanterie a assez dur. Les rgles de la conception sont connues de tous ceux qui y sont confronts, et tu viens les
"rvolutionner" en faisant intervenir des donnes qui n'y ont pas leur place. La "discussion", qui n'aboutira rien, puisque tu restes sourd, est ferme. 29/09/2020,17h45 #1 ------ Bonjour, J'utilise LTspice 17 pour faire mes simulations. Je recherche simuler la dcharge d'un condensateur cramique (simple). Cependant cette dcharge dpend de la capacit du
condensateur, et cette capacit varie en fonction du pourcentage de charge. Caractristique donne par le dilectrique. Par exemple un condensateur charg 100% (admettons 10kV) aura une perte de capacit de -20%. La capacit varie donc en fonction de la valeur de la tension. Dans mes simulations, aux conditions initiales je suis charg 100% (les
condensateurs ont donc 100%-20% de capacit). Au fur et mesure que le temps passe la tension diminue ET donc la capacit augmente. Je calcule donc ma capacit avec une quation de type => Capacit du_condo - (ax”2+bx+c) (courbe polynomiale qui se rapproche de la caractristique de la variation de capacit en fonction de la charge) x tant la valeur
de ma tension. Cette valeur de tension est connu aux c.i mais ensuite c'est le rsultat de ma simulation ! Je cherche donc savoir "comment crire" sur LTspice ce x Le moyen basique qui ne marche pas que j'ai essay => .param C=2.2n-(a*V(C1)"2+b*V(C1)+c) a, b, c tant des constantes Ma question est compliqu mais la rponse est sans doute simple ™"
En vous remerciant par avance, Eric ----- 29/09/2020,18h01 #2 Bonsoir Eric et bienvenue sur Futura, Tu peux dfinir la relation explicite entre Q et V dans un condensateur en mettant |1 o tu mettrais normalement la valeur du condensateur une expression de la forme : Q = f(x)o f est une fonction quelconque et o x reprsente la tension aux bornes du
condensateur. Par exemple : * en crivant Q = 10n * x on cre un condensateur linaire de 10 nF.* en crivant Q = 10n * (x+1)*x on cre un condensateur non-linaire dont la valeur varie avec la tension VC ses bornes comme: C(VC) = 10nF*(VC+1). Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache. 29/09/2020,18h29
#3 Bonsoir et merci ! Je comprends bien, le problme n'est pas la formule mais la manire de 1'crire sous LTspice. J'ai un message d'erreur si je mets V(C1) dans l'quation (tension aux bornes du condensateurs C1) ou encore V(n001) (au nud).Peut'tre je peux joindre une capture d'cran si cela peut aider 29/09/2020,18h36 #4 V(C1) est remplacer par x
Quelles sont tes valeurs de (a,b,c) ? Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache. Aujourd'hui 29/09/2020,18h43 #5 a = -4E-09b = - 8E-06 ¢ = 0,0157 Pour info c'est une courbe de tendance, les rsultats sont exprimentaux c'est pour a qu'a V(C1)=0 on aura pas 0% de variation, on a une petite erreur mais
ngligeable. 29/09/2020,18h59 #6 Et oui ! J'ignorais. C'est document dans menu/help/C. Capacitor kilucru ? Les fonctions mathmatiques utilisables dans les scripts sont moins faciles trouver, sous menu/help/'Waveform Arithmetic' Biname 29/09/2020,19h04 #7 J'imagine que je n'ai pas compris ta formulation, car chez moi la simulation converge (mais
la physique est assez trange) : Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache. 29/09/2020,19h52 #8 Bonsoir biname, je n'ai pas tout compris ce que tu as dis, je suis aller voir la page help que tu as dis et j'y trouve cela;Syntax: Cnnn nl1 n2 Q= [ic=] [m=] There is a special variable, x, that means the voltage
across the device. Therefore, a 100pF constant capacitance can be written as Cnnn nl n2 Q=100p*x A capacitance with an abrupt change from 100p to 300p at zero volts can be written as Cnnn nl n2 Q=x*if(x



